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INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO / PROJECT: catedra UPM-INDRA en Microelectronica CAT240020130PT5

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: s

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: Contrato para realizar TFM: Disefio de resonadores SAW sobre sustratos de AIN

*N2 VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: 1

*CATEGORiA/RESEARCHER PROFILES: First Stage Researcher (R1)

*DEPARTAMENTO/DEPARTM ENT: Department of Electronic Engineering & Institute for Optoelectronic Systems and Microtechnology
*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

Universidad Politécnica de Madrid ETSI Telecomunicacién Avenida Complutense 30, 28040
Madrid, SPAIN

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: P-164 Electrénica
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Engineering - Electronic engineering
*TAREAS/TASKS:

- Disefio de resonadores SAW sobre sustratos de AIN para su funcionamiento en el rango de los GHz.

- Uso de herramientas CAD en combinacidn con los softwares comerciales Beamer y Tracer para la correccion del efecto de proximidad de cara a su fabricacion mediante haz de electrones.
- Caracterizacion estructural de los dispositivos mediante microscopia electrdnica

- Caracterizacion eléctrica de alta frecuencia utilizando un analizador vectorial de redes.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Duracién Determinada con Fondos UE/PRTR D.A. 52 R.D.L. 32/2021
*JORNADA/JOB STATUS: Jornada parcial

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 20

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: No

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 9043s6€

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 10 dAeashAibiles despuA®s de su publicaciA’ en EURAXESS
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: 15/10/25
*DURACION DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 15/07/26

*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE |NSCR|PC|6N/APPL|CAT|ON EMAIL: raulizquierdo@upm.es / j.pedros@upm.es / paula.martinezgar@upm.es
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: Raul izquierdo
WEBSITE:

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Technology
O  NIVEL/LEVEL:
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:
O  NIVEL/LEVEL:
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

Este TFT esta financiado por la “Catedra UPM-INDRA en microelectrénica” y estara asociado a una
beca/contrato con la UPM. Los candidatos deben estar matriculados en el curso 26/27 en los
estudios de “Madster Universitario en Ingenieria de Telecomunicacién (MUIT)”, “Master en
Ingenieria de Materiales (MIM)” o “Master Universitario en Ingenieria de Sistemas Electrénicos
(MUISE)” de la UPM , y en condiciones académicas de realizar el Trabajo Fin de Master. Este es un
proceso inicial en la busqueda de candidatos. El candidato debera enviar el CV y expediente
académico junto a unas lineas de motivacion al correo de contacto.

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
IDIOMA 1/LANGUAGE 1: 'ngiA®s
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Medio
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Medio
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Medio
. IDIOMA 2/LANGUAGE 2: espafiol
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: ajto
IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:

CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

*Campos obligatorios/Required fields



K a )2 UNIVERSIDAD
e POLITECNICA

DE MADRID l‘
POLITECNICA

European |
Commission

o]
EURAXESS

INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

Financiado por: Ministerio para la TransformaciA®n Digital y de la FunciA®n PA%blica, Next
Generation EU, Plan de RecuperaciA3n, TransformaciA3n y Resilencia

Financiado por Plan de

la Union Europea Recuperacion,
l Transformacion

NextGenerationEU y Resiliencia

GOBIERNO MINISTERIO ’
DE ESPANA PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL
Y DE LA FUNCION PUBLICA

*Campos obligatorios/Required fields
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